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(54) Quecksilberfreie Metallhalogenid-Hochdruckentladungslampe

(57) Offenbart wird eine quecksilberfreie Metallhalo-
genid-Hochdruckentladungslampe mit einem lichtdurch-
lässigen und gasdicht verschlossenen Entladungsgefäß
und zwei Elektroden, die in das Entladungsgefäß hinein-
ragen und in dem Entladungsgefäß einander gegenüber-
liegend angeordnet sind, wobei das Entladungsgefäß mit
einer Lampenfüllung befüllt ist, die umfasst: zumindest

ein Edelgas, zumindest die Elemente Eisen und Zink so-
wie zumindest ein Halogenid, wobei das Halogenid Bro-
mid umfasst, und wobei der Anteil des Bromids minde-
stens 14 Mol-% der Gesamthalogenmenge beträgt und
für das Verhältnis aus Moldichte des Zinks D in PMol/cm3

und elektrischer Feldstärke E in V/cm zwischen den Elek-
troden die Beziehung 0,005 ≤ D/E ≤ 0,200 gilt.
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